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Układ 4-bitowego szeregowego rejestru przesuwającego z
synchronicznym szeregowym /wejścia SIT i SIT,/ lub ró-

J K
wnoległym /wejścia PIA -r Pip/Wprowadzaniem danjch,czte­
rema równoległymi wyjściami Q/Q /wyjścia QA -r Q^/ i a- 
synchronicznym kasowaniem /wejście CLR/, przesuwający 
przy dodatnych zboczach impulsów zegarowych /wej­
ście CP/.
Wt:jście P/S umożliwia szeregowe /P/S="0"/ lub równole­
głe /P/S="1"/oprowadzanie danych. Podanie logicznego 
"0" na wejśoie T/S powoduje zanegowanie danych wyjścio­
wych /qa f qb/.

MCY 74035N
M CY 64035N
Czterobitowy uniwersalny 
rejestr przesuwający

Informacja wstępna

MSI CMOS 
Bramka aluminiowa

Obudowa CE 71

Układ wyprowadzeń Tabela stanów logicznych 
/dla pierwszego stopnia rejestru/

UDD °B  QC °D  piD PIC PIB PIA

74035

Parametry dopuszczalne/
/uss = 0 7/

Wejścia Wyjścia
CP SIJ SIK CLR V i «n

0 X 0 0 0
1 X 0 0 1
X 0 0 1 0
1 0 0 V i V i
X 1 0 1 1
X X 0 Qn-1 V i

X X X 1 X 0

- zbocze narastające
- zbocze opadające x - stan dowolny

Oznaczenie N Nazwa Jedn.
Wartość

min max

UDD Napięcie zasilania 7 -0,5 +20

' UI Napięcie wejściowe 7 -0,5 UDD + 0,5

TI Prąd wejściowy mA -10 +10

PU Moc rozpraszana mW 500

*amb Temperatura otoczenia w czasie 
praoy

MCY 74....N °C -40 +85
MCY 64....N °C 0 +70

łstg- Temperatura przechowywania °C -55 +125
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M UNTBR 
UkTad 4-bitowego szeregowego rejestru przesuwajacego z 

synchronicznym; szeregowym /wejScia SI, 1 SIy/ lub r6- 
wnoleg?ym /wej£cia PI, + PI„/wprowadzaniem danych,ozte- 

rema röwnoleg1ymi wyjSciami Q/Q /wyjScia Q + QD/ 1a- 

synchronicznym kasowaniem /vgjécie CIR/,. Przesuwajacy 

przy dodatnych zboczach impulsöw zegarowych /wej- 

£cie CP/. 

Wejscie P/S umoZliwia szeregowe /P/S="0"/ lub röwnole- 
gle /P/S="1"/ wprowadzanie danych. Podanie 1ogicznego 

"0" na wejSoie T/S powoduje zanegowanie danych wyj£cio- 

wych /Q, + Qp/- 

Uktad wyprowadzen S 

MCY _ 74035N 
MCY. 64035N 
Czterobitowy uniwersalny 
rejestr przesuwajacy 

Informacja wstepna 

MSI_CMOS 
Bramka aluminiowa 

Obudowa CE 71 

Tabela standw logicznych 
/dia pierwszego stopnia rejestru/ 

WejScia WyjSoia 

T N cP SI ST CIR | Q Q 
el fıs) fl f3l fzl Cnl Fol [al HLA Z z 

Z 0 x 0 ( 0 

Z 1 X 0 ( 1 
) { 

; SS 0, 0 1 0 

Z A 9 © Qn—1 6n-1 
DEa RERENG E & 4 0 4 4 
0A T/C SX SI CLR CP P/S Uss 

5 x x o |Q Q — —1 74035 S S 
X X X + X { 

_/ - zbocze narastäjyce 

Parametry dopuszczalne, 
Xx - stan dowolny 

_ - zbocze opadajace 

Y0ss = O 5 

WartoS6 
Oznaczenie X Nazwa Jedn. 

min max. 

S Napigeie zasilania C 7 -0,5 +20 

Ur Napiecie wejSciowe $ v -0,5 Upp + %,5 

1 Prad wejSciowy mA —10 +10 

PD Moc rozpraszana E mW 500 

tam'b Temperatura otoczenia w czasie 
Pracy 

„MCY 74....N £C -40 +85 

MCY 64....N C 0 +70 

% Sate Temperatura przechowywania 9 -55 4425 
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Parametry charakterystyczne statyczne
*

Ozna­
czenie

Wartość Warunki pomiaru
Nazwa Jedn. tamb min 25 3C ^amb max UI D0 °DD

min max min typ max min max W W W
1M Prąd zasilania 

w stanie spo- 
ozynku pA

5
10
20
100

0,04
0,04
0,04
0,08

5
10
20
100

150
300
600

3000

°;5 
0 ;10 
0; 15 
0;20

J
5

10
15
20

UIH Napięcie wej­
ściowe w stanie 
wysokim V

3,5
7
11

3,5
7

11

3,5
7

11

0,5 ;4,5 
1 ¡9
1,5 ;13,5

5
1°
15

Napięcie wej- 
śoiowa w stanie 
niskim V '

1,5
3
4

1,5
3
4

1,5
3
4

0,5;4,5
1;9
1.5;13,5

5
10
15

*1 Prąd wejśoiowy pA + 0,1 +10-5 +0,1 +1 0;18 18

D0H Napięoie wyj­
ściowe w stanie 
wysokim

V Dbb-0,05 UDD-°<05 UBD Ura-0,05 0;Ddd 5 J10;15

UOL Napięoie wyj­
ściowe w stanie 
niskim

V 0,05 0 0,05 0,05 ° ’̂ DD 5 ;10;1 5

IOH Prąd wyjściowy 
w stanie wysokim

mA
-0,64
-2
-1,6
-4,2

-0,51
-1,6
-1,3
-3,4

-1
-3,2
-2,6
-6,8

-0,36 
-1,15 
-0,9 
-2,4

o;5 
0;5 
0;10 
0 ¡1 5

4,6
2.5
9.5 

13,5

5
5

10
15

1A
 

O 
H Prąd wyjśoiowy 

w stanie niskim mA
0,64
1,6
4,2

0,51
1.3
3.4

1
2,6
6,8

0,36
0,9
2,4

o; 5
0J10 
0; 15

0,4
0,5
1,5

5
10
15

tamb min ” "40°c dla MCT 64....; 0°C dla MCY 74....
tanb raai ” +85°0 dla HCY 64....; +70° C dla MCY 74....

Parametry charakterystyczne dynamiczne
tanib = +25°c’ tr = tf = 20 ns’ CL = 50 pF’ HL = 200

Ozna­
czenie Nazwa Jedn.

Wartość Warunki
pomiaru
udd mmin typ max

XPLH

tPHL

Czas propagaoji zmiany stanu 
z niskiego na wysoki
Czas propagacji zmiany stanu 
z wysokiego na niski

CP —— Q ns
250
100
75

500
200
150

5
10
15

CLR —- Q ns
230 
■1 00 
80

460
200
160

5
10
15

fC max Maksymalna częstotliwość 
sygnału zegarowego MHz

2
6
8

4
12
16

5
10
15

*W min
j

Minimalna szerokość impulsu
CP ns

100
45
30

200
90
60

5
10
15
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Parametry charakterystyczne statyczne 

3 

Tartog6” Warunki pomiaru 
Ozna- 

ozanie OEn Yodn-| — tand min 25° *amd nax  | °ı K Un 
min ] vax| min ] typ] =ex| min ] m=ax| [v]| (vJ | (v] 

Ipp | 77a4 zesilanın 5 0,04 5 450 [0;5 5 
WDE 10 0,04 | 10 300 |0310 10 ozynku. , 3 

S Ü 20 0,04 | 20 „ | 600 Jo;45| * 45 
100 0,08 | 100 3000 |0;20 20 

Uzp | vapicote weg- 3,5 3;5. 35 0,5;45 5 
Söloma M atänie E 7 7 7 419 10 

“ 14 1“ 4,5313,5 | . 45 

Ur lgll?tvoh '=f; 125 1,5 1,5: 0,5;4,5 5 
joiowe w stanie n 

niskim N Z 3 3 3 4;9 10 
4 4 4 4,5513,5| 15 

e Prad wej£oi1omy ya 4+0,4 44073 0,4 4 0348 48 

Uop Napigoie wyj- 6 S An 
:;::::‚l stanie Y UDD-O‚ 5 "l‘fl7'°'°’ \1m7 Vn.p-ß‚05 O‚Vnn 5;10;15 

U, Napigoie wyij- 
OL | [ Aolove w mtanie. | LT 0,05 o |0,05 0,05 |0;Up„! 5;410;45 

niskim 

TIon . | Prad wyl6oL0wy -0,64 -0,54 |-1 -0,36 05 4,6 S 
SA P LE -4,6 |-3,2 -4,45 0;5 2,5 5 

-1,6 -1,3 |-2,6 -0,9 0310 | 9,5 10 
42 -3,4 |-6,8 -2,4 0315 | 135 15 

Iop | Pra wy36oiowy 0,64 0,51 | 1 0,36 035 ‚0,4 5 
w/stanie niskim | , A 445 2,6 0,9 0310 | 0,5 10 

4,2 34 6,8 2,4 0315 1,5 15 

and min ” 740° ala MCY 64....; 0° ala NCY 74,+., 

Tand nax = +85°C dla MCY 64....; +70°C dla MCY 74.... 

Parametry charakterystyczne dynamiczne 
9 = tanp = +25%, t, = t, = 20 n8, C, = 50 pF, RJ = 200 k® 

Wartos6 Warunki 
222;',;„ Nazwa Jedn. pomiaru 

min | typ | max | Upn [Y] 

TIn Czas propagaoji. zmiany stanu 250 | 500 5 
z niskiego na wysoki —Q o 400 | 200 40 

tPHI. Czas propagacji zmiany stanu ® 75 150 45 
Z wysokiego na niski 

230 | 460 o 

CIR — Q ns 400 | 200 10 

80 | 160 45 

£o max | Maksymalna ozestotliwos6 2 4 5 
sygnalu zegarowego MHz 6 42 40 

16 45 

tw SIM Minimalna szeroko$6 impulsu v 100 | 200 D 

CP ns 45 90 10 

{ . 30 | 60| 15 
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c d .  t a b l .

Ozna­
czenie Nazwa Jedn. : Wartość Warunki

pomiaru
UDD [V]min typ max

min Minimalna szerokość impulsu
CLR ns

125
55
40

250
110
80

5
10
15

*SU min Minimalny czas umieszczenia 
sygnałów SÎ -j SIj, PIA 4- PI
przed przyjściem narastają­
cego zbocza sygnału zegaro­

S!k> SIj ns
110
40
30

220
80
60

5
10
15

wego 70 140 5
PIA * PID ns 25 50 10

20 ‘ 40 15

V  łf Czas narastania zbocza sy­
gnałów wejściowych
Czas opadania zbocza sygna­
łów wejściowych

Hs 15 5 ;1 0;15

CI Pojemność wejściowa pP 5 7,5

/

D e fin icje  parametrów dynam icznych
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Ozna- ‘ Wartose Warunki 
czenie Nazwa Jedn, pomiaru 

min typ | max UDD V] 

7 min Minimalna szerokos6 impulsu 125 | 250 5 
CLR ns 50 10 

40 80 15 

tSU RS Minimalny czas umieszczenia 110 | 220 5 

SE aAm | S12 ST (ins 40 | 80 | 40 
Przed przyj$ciem narastaja- 30 60 45 
cego zbocza sygnalu zegaro- 
wego 

70 140 5 

PI, + PIn| ns 25 50 10 

20 40 15 

t_, tf Czas narastania zbocza sy- 
z gnal6w wejSciowych 

Czas opadania zbocza sygna- K 15 1510515 
26w wejSciowych‘ 

Cr Pojemno$6 wejSciowa PF 5 175 

/ 

/ Y 

Yı 

Sl). Sig 50% 

Vn 

tsub- tsub- 
Y 

O / 
L 

Yn 

Definicje parametröw dynamicznych 
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